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Elementy aparatéw oczyszczajacych do odsiarczania na goraco gazéw destylacyjnych
i pirogenezyjnych z substancyj weglowych.

Zgloszono 3 pazdziernika 1928 r,
Udzielono 9 kwietnia 1930 r.
Pierwszenstwo: 6 pazdziernika 1927 r. (Francja),

Jak wiadomo, gazéw pochodzacych z
destylacji lub pirogenezy wegla kamien-
nego, brunatnego, torfu, gudronu lub in-
nych substancyj weglowych nie uzywa sig
wogble, a w szczegélnosci do wytwarzania
lekkich weglowodoréw, o ile uprzednio mie
zostaly poddane oczyszczeniu, a przede-
wszystkiem calkowitemu odsiarczeniu.

Wspomniane odsiarczanie dokonywa
sig przewaznie zapomoca takich metali jak
nikiel, miedz i t. d., albo tlenkéw lub pod-
tlenkow, ktore tworza latwo siarczki z
siarka, zawarta w masie oczyszczanego
gazu. Wytworzone siarczki nalezy okreso-
wo poddawaé rozktadowi w celu wydzie-
lenia siarki, czyli inaczej méwiac trzeba

regenerowaé substancje oczyszczajaca, Po-
wyzsza czynno$é wykonywa si¢ bandzo
prosto przez przepuszczanie pradu po-
wietrza lub tlenu, ktéry wydzielajac siar-
ke z siarczkéw powoduje powstawanie bez-
wodnikéw siarkowych lub tlenkéw. Opisa-
na regeneracje przeprowadzaé mozna je-
dynie przy bardzo znacznie podwyzszonej
temperaturze, co najczesciej jest miedopu-
szczalne w instalacjach przemystowych, w
ktorych aparaty oczyszczajace stanowia
czesé pewnej grupy i posiadaja w najbliz-
szem sasiedztwie np. aparaty do katalizy.
Najwieksza jednak wade stosowania tak
wysokich temperatur jest topienie si¢ badZ
substancji oczyszczajacej, badZz materja-



tu na ktérym ona spoeaywa; wskutek tego
substancja ta nie jest juz w stanie tak wiel-
kiego ‘rozdrobuienia, jak tego wymaga
skufecmy bleg redkcji. W celu unikniecia
zbyt silnego podniesienia temperatury mu-
si si¢ zatem zwolni¢ szybkosé regeneraciji,
co tem samem powoduje opézZnienie po-
nownego wlaczenia aparatu oczyszczajace-
go do dzialajacej aparatury. To wszystko
powoduje wielkie niedogodnosci i strate
czasu w przebiegu fabrykacji, w ktorej
oczyszczanie stanowi. jedna z faz.

Przedmiotem niniejszego wynalazku
jest sposéb budowy elementéw aparatow
oczyszczajacych, usuwajacych w zupelno-
$ci powyzsze wady.

Zasada wynalazku polega na umie-
szczeniu substancji oczyszczajacej, wy-
tworzonej w znmany sposéb z metalu lub
rozdrobnionego tlenku, na podkladzie z
masy porowatej, porcelany lub innej, w
rurach o przekroju okraglym, posiadaja-
cym dwie powierzchnie promieniowania:
wewngtrzna i zewmetrzna, W ten sposob
masa, poddana dzialaniu regenerujacego
pradu powietrza, nie zagrzewa si¢ powy-
2ej pozadanej temperatury, a to dzieki do-
godnemu chlodzeniu przez promieniowa-
nie nazewnatrz i nawewnatrz aparatu.

W praktyce elementy oczyszczajace
wykona¢ mozna proéciej z dwoch koncen-
trycznych rur A, A', pomiedzy ktéremi
znajduje si¢ przestrzen @, zamknigta na
obu koficach pokrywami lub okraglemi
dnami B, B, jak w przykladzie wykona-
nia przedstawionym w przekroju piono-
wym na fig. 1 oraz w przekroju poziomym
wazdluz linji 2—2 na fig. 1. Mase oczy-
szczajacy o jakimkolwiek zmanym skla-
dzie, np. z niklu subtelnie rozdrobnionego,
w postaci cegielek, malych rurek lub o po-
dobnym ksztalcie, umieszcza si¢ na poro-
watym poedkladzie. Na koricach tego urza-
dzenia oczyszczajacego znajduja sie dwie
komory. D, D*, stuzace z jednej strony do
pobierania gazu oczyszczanego i odprowa-

dzania pozostalosci gazowych powstatych
podczas regeneracji, a z drugiej strony do
odprowadzania gazu oczyszczonego i do-
prowadzania regenerujacego powietrza lub
tlenu, Rura E doprowadzajaca gaz zaopa-
trzona jest w zawér e oraz w odgatezienie
F, stuzace do usuwania gazu, powstatego
po regeneracji (SO,+A,) Przewéd E po-
winien by¢ styczny do okraglej czesci apa-
ratu i posiadaé¢ zawér e. Rura odlotowa
G—g stuzy do odprowadzania gazu oczy-
szczonego i posiada odgalezienia wlotowe
dla powietrza lub tlenu (H—h).

Jak widaé, element oczyszczajacy zbu-
dowany w ten sposéb posiada dwie po-
wierzchnie promieniowania, a mianowicie
zewnetrzna A oraz wewnetrzng A. W ce-
lu uzyskania dobrych rezultatéw szerokosé
przestrzeni pierscieniowej, t. j. odlegtosé
pomiedzy powierzchniami A®! i A, powin-
na byé dostatecznie mala tak, aby strefa
$rodkowa tej przestrzeni, w ktérej panu-
je temperatura najwyzsza, znajdowala sie
dosé blisko zewnetrznych powierzchni pro-
mieniujacych. Tak np. element oczyszcza-
jacy, objety $ciana A o $redmicy okoto
300 mm, powinien zawiera¢ przestrzen
pierécieniowa o grubosci okoto 100 mm, a
$rednica powierzchni zewnetrznej obijetej
$ciang A" winna wynosi¢ okoto 500 mm.

Takie elementy eoczyszczajace zapo-
biegaja osiagnieciu szkodliwej tempera-
tury topnienia metalu oczyszczajacego
lub materjalu na ktérym metal ten spo-
czywa, przyczem regeneracja odbywa sie
w krétszym czasie aniZeli przy urzadzemiu
oczyszczajacem o tej samej pojemnosei i
pelnym przekroju.

Oczywiscie, ze $ciany A, A", ograni-
czajace przestrzern pierécieniowa, nieko-
niecznie musza byé walcami o przekroju
kotowym, moga, réwniez posiadaé rézne in-
ne dogodne ksztalty geometryczne; prze-
strzeri pierscieniowa meze byé utworzona
réwniez pomiedzy dwiema powierzchnia-
mi falistemi lub w ksztalcie gwiazdy, o ile



zajdzie konieczno$é zwigkszenia zewnetrz-
nej i wewnetrznej powierzchni promienio-
wania.

Sciany A i A" niekoniecznie muszg byé
do siebie réwnoleglte, a szeroko§é¢ prze-
strzeni pierécieniowej a jednakowa wzdluz
calej wysokosci lub dtugosci elementu o-
czyszczajacego. Mozna zastosowaé zmien-
ng szeroko$é przestrzeni pierécieniowej,
wzrastajaca stopniowo od strefy o naj-
wyzszej temperaturze,

Powyzej opisane elementy urzadzen o-
czyszczajacych mozna zastosowaé w ksztal-
cie baterji o serjach réwnoleglych lub in-
nych oraz o zmiennej ilosci elementéw, za-
leznie od kazdorazowego zastosowania i
przeznaczenia. Urzadzenia oczyszczajace
moga rowniez posiadaé rozmaite rury i za-
wory dodatkowe w razie zastosowania re-
generacji, wymagajacej mietylko powie-
trza lub tlenu.

Zastrzezenia patentowe,

1. Elementy aparatéw oczyszczaja-
cych do odsiarczania na goraco gazéw de-
stylacyjnych lub pirogenezyjnych w sub-
stancjach weglowych, znamienne tem, Ze
sktadaja si¢ z dwéch przewodéw (A, A1),
tworzacych pierscieniowy przekréj po-
przeczny, zamknigtych na koncach dna-

mi (B, B!) i zaopatrzonych stycznie wpo-
blizu tych den w rure wlotowa (E, e)
dla gazu oczyszczanego, od ktérej odga-
tezia si¢ przewéd odlotowy (F, f) dla ga-
z6éw powstalych po regeneracji, oraz w ru-
re wylotowa (G, g) dla gazéw oczyszczo-
nych, od ktérej odgalezia sie przewad wlo-
towy (H—h) dla powietrza lub tlenu, stu-
zacego do regeneraciji.

2. Elementy aparatéw oczyszczaja-
cych wedtug zastrz. 1, znamienne tem, ze
masa oczyszczajaca umieszczona jest. w
przestrzeni pierscieniowej pomiedzy dwie-
ma $ciankami (C, C') w ten sposoéb, iz po-
miedzy niemi a dnem lub pokrywa (B, B!)
elementu oczyszczajacego znajduja sie ko-
mory (D, D?), przyczem do komér tych do-
chodzg odpowiednie rury wlotowe i wylo-
towe dla gazoéw.

3. Elementy aparatéw stuzacych do
oczyszczania gazé6w wedlug zastrz. 1, zna-
mienne tem, ze szeroko$é przestrzeni pier-
Scieniowej (a) wzrasta stopniowo od stre-
fy o najwyzszej temperaturze podczas re-
generacji.

Compagnie Internationale
pour la Fabrication

des Essences & Pétroles.
Zastepca: Inz. St. Pawlikowski,
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